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요약

본 발명은 VA(Vertical Alignment)모드 또는 TN(Twist Nematic)모드에 적용할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조 

방법에 관해 개시한다.

개시된 본 발명의 액정표시장치는 제 1공통 전극을 구비한 하판과, 제 2공통 전극을 구비한 상판과,기 하판 및 상판 

사이에 형성되어 양기판 사이의 셀갭을 유지하며 제 1공통 전극과 제 2공통 전극을 연결시키는 도전성 바를 포함한다

.

따라서, 본 발명은 대형화면에서 공통 전극 라인의 저항 증가로 인해신호 왜곡 현상이 발생되는 것을 줄여주어 패널 

전체의 공통 전극을 안정화시키며, 이로 인해 패널 전체의 화면 품위를 개선시킬 수 있다.

대표도

도 5

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 개략도.

도 2는 종래 기술에 따른 액정표시장치의 평면도.
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도 3은 도 2의 Ⅰ-Ⅱ선을 따라 절단한 단면도.

도 4는 본 발명의 제 1실시예에 따른 액정표시장치를 설명하기 위한 개략적인 도면.

도 5는 도 4에서 하판만을 도시한 도면.

도 6은 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 평면도.

도 7a 내지 도 7g는 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 제조공정도.

도 8a 내지 도 8g는 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 상판 제조공정도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 VA(Vertical Alignment)모드 또는 TN(T

wist Nematic)모드에 적용할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

도 1은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 개략도이다.

일반적으로 알려진 바와 같이, 액정표시장치는, 도 1에 도시된 바와 같이, 빛이 투과되는 두개의 기판(10)(20) 및 상

기 기판들 사이의 액정층(30)으로 구성된다. 상기 두개의 기판(10)(20)은 박막 트랜지스터가 배열되는 하판(10)과 컬

러필터가 배열되는 상판(20)으로 이루어진다.

상기 하판(10)에는 매트릭스 형태로 단위 화소 공간을 규정하는 게이트 전극과 데이타 전극이 있으며, 게이트 전극과

데이타 전극 간의 교차점 부근에는 신호를 인가할 수 있는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(Thin Film Transist

or)(12), 게이트 전극와 데이타 전극 및 박막 트랜지스터 사이에는 전기적 접촉을 피하도록 절연막(미도시)이 배열된

다. 또한 단위 화소의 공간에는 전기적 신호를 통해 액정이 구동되도록 하는 화소 전극(미도시)이 배열된다. 도면부호

14는 배향막을 도시한 것이다.

상기 상판(20)에는 하판의 매트릭스 단위 화소 공간과 마주보는 위치에 색을 구현할 수 있는 컬러필터(color filter)층

(22)이 배열되고, 컬러필터층(22) 위에는 공통 전극(미도시)이 배열된다. 도면부호 24는 배향막을 도시한 것이다.

그러나, 대형 크기의 액정표시장치의 경우 크기 증가로 인하여 라인 저항이 증가하여 공통 전극 등에서 신호가 지연

되어 신호 왜곡 현상이 발생되며, 상기 신호 왜곡 현상을 방지하기 위하여 하판에서 부가의 공통 신호전극을 연결하는

방법 을 이용하는 기술이 시도되었다.

그러나, 이러한 시도는 액정표시장치가 대형 크기로 갈수록 라인저항의 증가로 신호지연과 이로 인한 신호왜곡을 나

타내는 한계를 드러내게 되며 대형에 있어서 셀갭 유지가 힘들고 셀갭 제어가 큰 이슈로 작용하게 되며 그로 인한 생

산성 저하로 제조 단가가 비싸지고 제품의 화면 품위가 부분별로 특성을 나타내는 현상이 발생되었다.

이하에서는 상기 하판에서 부가의 공통 신호전극을 연결하는 방법을 이용하는 기술 외에 상판과 하판을 서로 전기적

으로 연결시키는 통전(transition)전극 구조를 예로 하여 설명한다.

도 2는 종래 기술에 따른 액정표시장치에서, 상판과 하판을 서로 전기적으로 연결시키는 통전(transition)전극 구조를

보인 평면도이다. 또한, 도 3은 도 2의 Ⅰ-Ⅱ선을 따라 절단한 단면도이다

도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 액정(30)을 구동하기 위해서는 상판(20)에 배열된 공통전극 및 데이타라인과 

박막트랜지스터(12)가 배열된 하판(10)이 서로 전기적으로 연결시키는 통전(transition)전극(40)이 형성된다. 구비된

다. 통상적으로 이러한 공간은 IPS(In Plain Switching)모드(mode), FFS(Fringe Field Switching)모드에는 없으며 

수직 전계를 이용하는 TN(Twist Nematic)모드, VA(Vertical Alignment)모드 등에 있다.
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상기 상판(20) 및 하판(10) 사이에는 스페이서(60)를 개재시키어 양기판 사이의 일정 간격을 확보한다.

상기 통전 전극(40)은 니켈(nickel)이 혼합된 페이스트(paste)가 주로 사용되며, 디스펜서(5)에 의해 도팅이 쉽도록 

유기 용제가 고형분과 일정 비율로 혼합되어 있다.

상기 통전 전극(40)을 형성하기 위해서는 통전 전극을 형성하기 위한 페이스트 점도, 용제 함량 등의 적절한 조절이 

중요하다. 현재 통전 전극 (40)형성으로는 간편한 페이스트 도핑을 주로 실시하고 있으며, 하판의 공통 전극이 상판인

컬러필터층에 형성된 전극과 정확하게 통전하기 위해서 페이스트 내의 Ag, Ni 같은 통전 물질이 많아야 하며, 유기 

용제들이 공정 온도 범위 내에서 쉽게 휘발되어야 한다.

또한, 상판(20) 및 하판(100의 전기적 신호 전달을 위한 통전 전극(40)을 실링 라인(52)의 외곽에 두지 않고 활성영

역에 설치하게 되면 액정층과 접촉되어 불량을 유발하게 된다.

한편, 상기 통전 전극(40) 재질로서 접촉 저항을 개선하기 위해 함유된 Ni이 Ag보다 무겁고, 입자 크기가 3㎛ 이내 이

기 때문에 장시간 디스펜싱 작업 시 실린지 아래쪽에 Ag보다 Ni가 더 많이 가라앉게 된다. 따라서, 통전 전극을 도팅

했을 때 낮은 셀갭(cell gap)이 요구되는 공정에서는 통전 전극에 의한 갭 불량이 유발된다.

한편, 최근에 액정 주입, 합착 등의 공정을 일체화시키는 ODF(One Drop Filling)이라는 방법이 새롭게 대두되고 있

으며, 상기 ODF는 불필요한 공정 단계와 시간 공간, 투자 비용 등의 감쇄 효과가 크고 VA모드와 같이 디스플레이 제

조 방법 상 유리하다.

상기 ODF 방법을 사용하는 경우에도 실링 라인을 기판의 외곽 부분 및 특정 부분에 Tr 도팅을 해야 하기 때문에 일

반적인 공정과 유사하여 통전 전극에 의한 불량 접지, 셀갭 불균일이 발생된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명은 상기 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 신호지연 및 그에 따른 신호 왜곡을 줄일 수 있

는 액정표시장치 및 그 제조 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명의 다른 목적은 통전 전극에 의한 불량 접지, 셀갭 불균일을 방지할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조 방법을 

제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1실시예에 따른 액정표시장치는 제 1공통 전극을 구비한 하판과, 제 2공통 

전극을 구비한 상판과,기 하판 및 상판 사이에 형성되어 양기판 사이의 셀갭을 유지하며 제 1공통 전극과 제 2공통 전

극을 연결시키는 도전성 바를 포함한 것을 특징으로 한다.

상기 도전성 바는 하판의 제 1공통 전극에 형성된 제 1도전성 바와, 제 1도전성 바와 연결되며 상판의 제 2공통 전극

에 형성된 제 2도전성 바를 포함한다.

또한, 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치는 공통 전극을 구비한 하판과, 하판 상에 공통 전극과 수직으로 연

결되도록 형성된 제 1통전 전극과, 블랙 매트릭스를 구비한 상판과,상판 상에 블랙 매트릭스와 수직으로 연결되도록 

형성되며 제 1통전 전극과 연결되는 된 제 2통전 전극을 포함한 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 및 제 2통전 전극의 크기는 0.1∼0.4mm이고, 재질로는 Cu, Ag 및 Ni 중 어느 하나를 이용한 것이 바람직

하다.

본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 제조 방법은, 게이트 전극 및 공통 전극이 각각 구비된 하판을 제

공하는 단계와, 하판에 절연막을 개재시키어 박막 트랜지스터의 활성층을 형성하는 단계와, 결과의 하판 전면에 소오

스/드레인용 금속막을 형성하는 단계와, 금속막 전면에 제 1통전 전극영역을 노출시키는 감광막 패턴을 형성하는 단

계와, 공통 전극은 음극 단자에 연결하고, 금속이온을 포함한 전해질 수용액을 이용하여 일렉트로 플레이팅 공정을 

실시하여 감광막 패턴에 의해 노출된 상기 공통 전극 부분에 제 1통전 전극을 형성하는 단계와, 감광막 패턴을 제거하

는 단계와, 결과물에 투명 도전막을 형성하고 선택 식각하여 화소 전극을 형성하되, 제 1통전 전극 표면에 상기 투명 

도전막을 잔류시키는 단계를 포함한 것을 특징으로 한다.
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상기 제 1통전 전극 표면에 잔류되는 상기 투명 도전막은 400Å인 것이 바람직하다.

본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 상판 제조 방법은, 블랙 매트릭스를 구비한 상판을 제공하는 단계와, 블

랙 매트릭스를 포함한 기판 전면에 컬러 필터를 형성하는 단계와, 컬러 필터를 포함한 기판 전면에 제 2통전 전극영역

을 노출시키는 감광막 패턴을 형성하는 단계와, 컬러 필터는 음극 단자에 연결하고, 금속이온을 함유한 전해질 수용

액을 이용하여 일렉트로 플레이팅 공정을 실시하여 감광막 패턴에 의해 노출된 매트릭스 부분에 제 2통전 전극을 형

성하는 단계 와, 감광막 패턴을 제거하는 단계와, 결과의 상판에 투명도전막을 형성하되 제 2통전 전극 표면에 투명도

전막을 잔류시키는 단계를 포함한 것을 특징으로 한다.

상기 제 2통전 전극은 상기 컬러 필터의 외곽 블랙 매트릭스 상에 형성되되, 제 2통전 전극의 위치 중심이 상기 외곽 

블랙 매트릭스의 위치 중심에서 1/2을 벗어나지 않도록 형성하는 것이 바람직하다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 4는 본 발명의 제 1실시예에 따른 액정표시장치를 설명하기 위한 개략적인 도면이다. 또한, 도 5는 도 4에서 하판

만을 도시한 도면이다.

본 발명의 제 1실시예에 따른 액정표시장치는, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 제 1공통 전극(208)을 구비한 하판(

200)과, 제 2공통 전극(미도시)을 구비한 상판(202)과, 하판(200) 및 상판(202) 사이에 형성되는 액정층(204)과, 상

기 하판(200) 및 상판(202) 사이에 형성되어 양기판 사이의 셀갭을 유지하며 제 1공통 전극(208)과 제 2공통 전극을 

연결시키는 도전성 바를 포함하여 구성된다.

상기 도전성 바는 2개의 도전성 바가 연결된 구조를 가질 수도 있다. 즉, 하판(200)의 제 1공통 전극(208)에 형성된 

제 1도전성 바(208)와, 상판(202)의 제 2공통 전극에 형성된 제 2도전성 바를 서로 연결시켜 2개의 도전성 바(206)를

이용한다.

도 6은 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 평면도이다.

도 7a 내지 도 7g는 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 제조 공정도이다.

본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치는 공통 전극을 구비한 하판과, 하판 상에 상기 공통 전극과 수직으로 연

결되도록 형성된 제 1통전 전극과, 블랙 매트릭스를 구비한 상판과, 상판 상에 상기 블랙 매트릭스와 수직으로 연결되

도록 형성되며 제 1통전 전극과 연결되는 된 제 2통전 전극을 포함하여 구성된다.

상기 구성을 가진 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치에서는, 도 6에 도시된 바와 같이, 상하기판의 전기적 신

호 통전을 위한 제 1통전 전극(106)을 기둥 형태로 형성하며, 실링 라인 외곽에 두지 않고 액티브지역에 설치된 구조

를 가진다.

상기 제 1통전 전극(106)은 하판의 공통 전극 또는 공통 전극의 배선이 시작하는 패널의 가장자리에 형성된다.(도 6

에서 ● 표시된 부분) 즉, 상기 통전 전극(106)은 화소쪽 보다는 비교적 러빙의 데미지를 적게 줄 수 있는 공통 전극의

배선이 시작되는 액티브영역의 가장자리에 형성하는 것이 바람직하다. 이때, 도면부호 100은 게이트 전극 배선을, 도

면부호 102는 데이터 전극 배선을, 도면부호 104는 공통 전극의 배선을 각각 나타낸 것이다.

그러나, VA모드같이 배향을 특별히 하지 않아도 되는 공정에서는 화소의 중간, 중간 복수의 위치에 형성함으로서 셀

갭을 보다 균일하게 할 수 있다.

도 7a 내지 도 7g는 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 하판 제조공정도이다.

본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치에서 하판 제조 방법은, 도 7a에 도시된 바와 같이, 유리 등의 절연 재질의

하판(200) 상에 게이트 전극(100)과 공통 전극(104)을 각각 형성한다.

이어, 도 7b에 도시된 바와 같이, 상기 게이트 전극(100)과 공통 전극(104)을 포함한 하판 전면에 절연막(210)을 형

성하고, 박막 트랜지스터(도면의 왼쪽 부분212, 214, 216- 표시된 부분)를 형성한다.

그런 다음, 도 7c에 도시된 바와 같이, 상기 결과물에 소오스/드레인용 금속막(218)을 형성하고 나서, 상기 금속막(21

8) 상에 제 1감광막(220)을 도포한다. 이때, 상기 제 1통전 전극이 형성될 부분은 감광막(220)을 잔류시킨 채 데이터 

전극의 신호를 화소에 전달하는 스위칭 소자를 형성한다.
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이 후, 기둥 형상의 제 1통전 전극이 형성되는 부분을 노출시킨 마스크(250)를 이용하여, 도 7d에 도시된 바와 같이, 

상기 제 1감광막에 노광 및 현상 공정을 실시하여 제 1통전 전극영역을 개구시키는 제 1감광막 패턴(221)을 형성한

다.

이어, 상기 공통 전극(104)은 음극 단자에 연결하고, 금속이온(232)이 있는 전해질 수용액(230)을 이용하여 일렉트로

플레이팅 공정을 실시하여 통전 물질(도면부호 232의 금속이온)을 흡착시키는 방식에 의해, 도 7e에 도시된 바와 같

이, 상기 제 1감광막 패턴에 의해 노출된 부분에 제 1통전 전극(233)을 형성한다. 이때, 상기 제 1통전 전극(233)의 

크기는 0.1∼0.4mm이다. 또한, 상기 제 1통전 전극(233)의 재질로서, 상기 금속이온(232)는 Cu, Ag 또는 Ni을 이용

한다.

그런 다음, 제 1감광막 패턴을 제거한다. 이 후, 상기 결과의 하판 전면에 제 2감광막(240)을 도포한다.

이어, 도 7f에 도시된 바와 같이, 상기 제 2감광막에 노광 및 현상 공정을 실시하여 채널영역을 노출시키는 제 2감광

막 패턴(241)을 형성한다. 이때, 상기 제 2감광막 패턴(241)은 기둥 형태의 제 1통전 전극(233) 표면을 노출시킨다. 

그런 다음, 상기 제 2감광막 패턴(241)을 마스크로 하고 박막 트랜지스터 부분(도면의 왼쪽 부분으로서, 216,214,21

2로 표시된 부분)을 식각하여 채널층(미도시)을 형성한다. 이때, 도면부호 219는 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 

전극을 나타낸다.

이 후, 제 2감광막 패턴을 제거하고 나서, 도 7g에 도시된 바와 같이, 상기 채널층을 포함한 하판 전면에 보호막(242)

을 형성하고 나서, 상기 보호막의 소정 부분을 제거한다. 이어, 상기 결과의 보호막(242) 상에 투명도전막을 형성하고

, 상기 투명도전막을 선택 식각하여 화소 전극(244)을 형성한다. 이때, 상기 제 1통전 전극(233) 표면에는 400Å 두

께의 화소 전극용 투명도전막이 형성되어 있어 이 후의 공정에서 상판의 공통 전극과의 접촉을 수월하게 한다.

도 8a 내지 도 8g는 본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치의 상판 제조공정도이다.

본 발명의 제 2실시예에 따른 액정표시장치에서 상판 제조 방법은,, 도 8a에 도시된 바와 같이, 유리 등의 절연 재질

의 상판(300) 상에 블랙 매트릭스(BM:Black Matrix)(302)를 형성한다.

이어, 도 8b에 도시된 바와 같이, 상기 블랙 매트릭스(302)를 포함한 기판 전면에 컬러 레진층(304)을 도포한다.

그런 다음, 도 8c에 도시된 바와 같이, 컬러필터영역을 노출시키는 마스크(310)를 이용하여 상기 컬러 레진층을 제거

하여, 도 8d에 도시된 바와 같이, 상기 블랙 매트릭스(302) 사이에 컬러 필터(304a)(304b)(304c)를 형성한다.

이 후, 도 8e에 도시된 바와 같이, 상기 컬러 필터(304a)(304b)(304c)를 포함한 기판 전면에 감광막(314)을 도포하여

이 후의 공정에서 형성될 제 2통전 전극이 존재할 공간을 확보한다.

이어, 도 8f에 도시된 바와 같이, 상기 감광막을 노광 및 현상하여 제 2통전 전극영역을 노출시키는 감광막 패턴(315)

을 형성한다. 그런 다음, 상기 컬러 필터(304a)(304b)(304c)는 음극 단자에 연결하고, 금속이온(322)이 있는 전해질 

수용액(320)을 이용하여 일렉트로 플레이팅 공정을 실시하여 통전 물질(도면부호 322의 금속이온)을 흡착시키는 방

식에 의해, 도 8g에 도시된 바와 같이, 상기 감광막 패턴(315)에 의해 노출된 부분에 제 2통전 전극(323)을 형성한다.

이때, 상기 제 2통전 전극(323)의 크기는 0.1∼0.4mm이고, 상기 금속이온(232)는 Cu, Ag 또는 Ni을 이용한다. 또한,

상기 제 2통전 전극(323)은 컬러 필터의 외곽 블랙 매트릭스 상에 형성되되, 제 2통전 전극의 위치 중심이 상기 외곽 

블랙 매트릭스의 위치 중심에서 1/2을 벗어나지 않도록 형성한다. 이 후, 감광막 패턴을 제거한다.

이어, 상기 결과의 상판에 투명도전막(326)을 형성한다. 이때, 상기 투명 도전막(326)은 상기 제 2통전 전극(323) 표

면에 400Å 두께로 잔류된다.

본 발명의 제 2실시예에서는 상하판의 각각의 제 2통전 전극(233)(323)에 의해 셀갭을 균일하게 유지할 수 있으며, 

특히, 실링 라인이 지나가는 부분의 갭을 균일하게 유지할 수 있다.

본 발명은 2장의 상하판을 가진 액정표시장치 가운데 상기 양기판이 서로 수직하게 전계가 가해져야만 액정이 움직

일 수 있도록 한 것이다. 즉, 임의의 전기적 신호가 가해지는 하판에 액정이 움직일 수 있도록 전기적으로 통전시키는 

액정표시장치에 관한 것으로서, 통전 전극의 형성을 기반으로 하고 있는 수직 배향을 이용한 VA모드 또는 통전 전극

을 도핑하여 통전시키는 TN모드의 액정표시장치에 적용할 수 있다..

발명의 효과
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이상에서와 같이, 본 발명의 제 1실시예에서는 대형화면에서 공통 전극 라인의 저항 증가로 인해 신호 왜곡 현상이 

발생되는 것을 줄여주어 패널 전체의 공통 전극을 안정화시키며, 이로 인해 패널 전체의 화면 품위를 개선시킬 수 있

다.

또한, 본 발명의 제 2실시예에서는 통전 전극을 형성하는 공정 및 이로 인해 기둥형태의 통전 전극이 셀갭 높이와 동

일하게 형성되기 때문에 셀갭, 특히 실링 라인이 지나가는 부분의 갭을 균일하게 유지할 수 있다.

기타, 본 발명은 그 요지를 일탈하지 않는 범위에서 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1공통 전극을 구비한 하판과,

제 2공통 전극을 구비한 상판과,

상기 하판 및 상판 사이에 형성되어 상기 양기판 사이의 셀갭을 유지하며, 상기 제 1공통 전극과 상기 제 2공통 전극

을 연결시키는 도전성 바를 포함한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서, 상기 도전성 바는

상기 하판의 제 1공통 전극에 형성된 제 1도전성 바와,

상기 제 1도전성 바와 연결되며, 상기 상판의 제 2공통 전극에 형성된 제 2도전성 바를 포함한 것을 특징으로 하는 액

정표시장치.

청구항 3.
공통 전극을 구비한 하판과,

상기 하판 상에 상기 공통 전극과 수직으로 연결되도록 형성된 제 1통전 전극과,

블랙 매트릭스를 구비한 상판과,

상기 상판 상에 상기 블랙 매트릭스와 수직으로 연결되도록 형성되며, 상기 제 1통전 전극과 연결되는 된 제 2통전 전

극을 포함한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
제 3항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2통전 전극의 크기는 0.1∼0.4mm인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.
제 3항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2통전 전극의 재질은 Cu, Ag 및 Ni 중 어느 하나를 이용한 것을 특징으로 하는 액

정표시장치.

청구항 6.
게이트 전극 및 공통 전극이 각각 구비된 하판을 제공하는 단계와,

상기 하판에 절연막을 개재시키어 박막 트랜지스터의 활성층을 형성하는 단계와,

상기 결과의 하판 전면에 소오스/드레인용 금속막을 형성하는 단계와,

상기 금속막 전면에 제 1통전 전극영역을 노출시키는 감광막 패턴을 형성하는 단계와,

상기 공통 전극은 음극 단자에 연결하고, 금속이온을 포함한 전해질 수용액을 이용하여 일렉트로 플레이팅 공정을 실

시하여 상기 감광막 패턴에 의해 노출된 상기 공통 전극 부분에 제 1통전 전극을 형성하는 단계와,
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상기 감광막 패턴을 제거하는 단계와,

상기 결과물에 투명 도전막을 형성하고 선택 식각하여 화소 전극을 형성하되, 상기 제 1통전 전극 표면에 상기 투명 

도전막을 잔류시키는 단계를 포함한 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 7.
제 6항에 있어서, 상기 제 1통전 전극 표면에 잔류되는 상기 투명 도전막은 400Å인 것을 특징으로 하는 액정표시장

치의 제조 방법.

청구항 8.
블랙 매트릭스를 구비한 상판을 제공하는 단계와,

상기 블랙 매트릭스를 포함한 기판 전면에 컬러 필터를 형성하는 단계와,

상기 컬러 필터를 포함한 기판 전면에 제 2통전 전극영역을 노출시키는 감광막 패턴을 형성하는 단계와,

상기 컬러 필터는 음극 단자에 연결하고, 금속이온을 함유한 전해질 수용액을 이용하여 일렉트로 플레이팅 공정을 실

시하여 상기 감광막 패턴에 의해 노출된 매트릭스 부분에 제 2통전 전극을 형성하는 단계와,

상기 감광막 패턴을 제거하는 단계와,

상기 결과의 상판에 투명도전막을 형성하되, 상기 제 2통전 전극 표면에 투명도전막을 잔류시키는 단계를 포함한 것

을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 9.
제 8항에 있어서, 상기 제 2통전 전극은 상기 컬러 필터의 외곽 블랙 매트릭스 상에 형성되되, 상기 제 2통전 전극의 

위치 중심이 상기 외곽 블랙 매트릭스의 위치 중심에서 1/2을 벗어나지 않도록 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표

시장치의 제조 방법.
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专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040012223A 公开(公告)日 2004-02-11

申请号 KR1020020045666 申请日 2002-08-01

[标]申请(专利权)人(译) HYDIS TECH
HYDIS技术有限公司
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当前申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

[标]发明人 YOO SEJONG
유세종
LEE SEUNGMIN
이승민
KIM JINMAHN
김진만

发明人 유세종
이승민
김진만

IPC分类号 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/133512 G02F1/1343 G02F1/1345 G02F1/136 G02F2001/136222 G02F2001/13625 G02F2201
/121

代理人(译) 赵龙HYUN

其他公开文献 KR100852832B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了甚至可应用于VA（垂直取向）模式或TN（扭曲向列）模式
的液晶显示器及其制造方法。本发明的液晶显示器包括下板，其配备有
第一公共电极和上板，配备有第二公共电极和下板，第一公共电极形成
在上板和单元间隙之间。保持两个基板，并且导电条连接第二公共电
极。因此，本发明涉及宽屏幕中公共电极线的电阻增加。并且减少了人
海战术信号失真现象的产生和整个面板的公共电极稳定。并且由此，可
以提高整个面板的屏幕质量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b23e8234-6fb9-4a88-aec4-71f5d6c43db0
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